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Fonte de Corrente Básica com MOSFET
Q1 e Q2 na saturação

Desprezando o efeito Early:
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Fonte de Corrente Básica com MOSFET
Q1 e Q2 na saturação

Considerando o efeito Early:

IO(Early)= Io + Io
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Considerando o efeito Early:

IO = IREF. [(W/L)2/(W/L)1].[1+(VO-VGS)/VA)]

IO(Early)= IO + Io
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Fonte de Corrente Básica com MOSFET
Q1 e Q2 na saturação

Desprezando o efeito Early:
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Considerando o efeito Early: 

IO = IREF. [(W/L)2/(W/L)1].[1+(VO-VGS)/VA)]
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IO =  IREF.(W/L)2 / (W/L)1

Q1 e Q2 na saturação e 

desprezando o efeito Early: 

Considerando o efeito Early: 

Espelho de Corrente

IO = IREF. [(W/L)2/(W/L)1].[1+(VO-VGS)/VA)]

Limites de VO ?  (VO ≥ -VSS + VGS - Vt)
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Dados: VDD = 3 V, IREF = 100 mA, IO = 100 mA, L = 1 mm, W = 10 mm, 

Vt = 0,7 V, kn’ = 200mA/V2,

a) R =?

b) Qual é o menor valor possível de Vo ?

c) ro = ? (Resistência de saída da fonte de corrente). (VA
’ = 20V/mm)

d) Io = ? se Vo = 1 V

Exemplo 6.4 (pag. 354)
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Circuitos Guias de Corrente

Limites: VD2 e VD3 ≥ -VSS + (VGS1 – Vtn)

VD5  VDD + (VGS5 – Vtp)

I2 =  IREF.(W/L)2 / (W/L)1

I3 = I4

I5 =  I4.(W/L)5 / (W/L)4

I3 =  IREF.(W/L)3 / (W/L)1
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Exercício 6.5 (pag. 356)

Dados: VDD = VSS = 1,5 V, Vtn = 0,6 V, Vtp = -0,6 V, L = 1 mm

kn’ = 200 mA/V2 , kp’ = 80 mA/V2 , l = 0. Para IREF = 10 mA:

Determine W de todos os transistors tais que I2 = 60 mA, I3 = 20 mA, 

I5 = 80 mA. Pelos requisitos dados |Vov| = 0,2 V.
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Amplificador Fonte Comum 

com carga ativa.

(p. 365-368)
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Amplificador Fonte Comum

com Carga Passiva (RD)

AV = vO/vi = ?

REVISÃO
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vi
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Amplificador Fonte Comum

com Carga Passiva (RD)

AV = vO/vi = - gm.(RD//rO)

REVISÃO

vO

vi

vOvi
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Amplificador Fonte Comum

com Carga Ativa (Ideal)

vO

vi

AV = vO/vi = ?
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Amplificador Fonte Comum

com Carga Ativa (Ideal)

AV = vO/vi = - gm.rO = A0

vOvi

vO

vi

Maior ganho possível: Ganho intrinseco do MOSFET
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Amplificador Fonte Comum

com Carga Ativa (Real)
Carga Ativa Real = Espelho de corrente

rO1
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vOvi

rO2

Amplificador Fonte Comum

com Carga Ativa (Real)

AV = vO/vi = - gm1.(rO1// rO2)

Carga Ativa Real = Espelho de corrente

rO1
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Exercício 6.14 (p. 366)
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Exemplo 6.8 (p. 367)


